Завдання
до розрахунково-графічної роботи  „Контактні явища у напівпровідниках” з дисципліни „Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках”
Завдання: 

1) побудувати енергетичну діаграму системи Ме-напівпровідник, що знаходяться на відстані 100 мкм при температурі 300 К та нормальному атмосферному тиску; 

2) зробити висновки.

	№ вар.
	Ме
	Термо-динамічна робота виходу електрону із Ме, эВ
	Напів-

провідник
	Тип
провідності напів-провідника
	Концентрація основних носіїв заряду у напів-провіднику,
см-3
	Термодинамічна робота виходу носія заряду із напів-

провідника,

эВ

	1
	Al
	4,5
	Si
	n
	1016
	0,86

	2
	Ni
	3,5
	Ge
	n
	1017
	0,23

	3
	Cu
	3
	Si
	n
	1018
	0,36

	4
	Au
	2
	Ge
	n
	1016
	0,23

	5
	Ag
	2,5
	Si
	p
	1017
	0,86

	6
	Al
	4,5
	Ge
	p
	1018
	0,43

	7
	Ni
	3,5
	Si
	n
	1016
	0,36

	8
	Cu
	3
	Ge
	n
	1017
	0,23

	9
	Au
	2
	Si
	p
	1018
	0,86

	10
	Ag
	2,5
	Ge
	n
	1016
	0,23

	11
	Al
	4,5
	Si
	p
	1017
	0,86

	12
	Ni
	3,5
	Ge
	p
	1018
	0,43

	13
	Cu
	3
	Si
	n
	1016
	0,36

	14
	Au
	2
	Ge
	p
	1017
	0,43

	15
	Ag
	2,5
	Si
	n
	1018
	0,36

	16
	Al
	4,5
	Ge
	n
	1016
	0,23

	17
	Ni
	3,5
	Si
	n
	1017
	0,36

	18
	Cu
	3
	Ge
	p
	1018
	0,43

	19
	Au
	2
	Si
	p
	1016
	0,86

	20
	Ag
	2,5
	Ge
	n
	1017
	0,23

	21
	Al
	4,5
	Si
	n
	1018
	0,36

	22
	Ni
	3,5
	Ge
	p
	1016
	0,43

	23
	Cu
	3
	Si
	n
	1017
	0,36

	24
	Au
	2
	Ge
	p
	1018
	0,43

	25
	Ag
	2,5
	Si
	p
	1017
	0,86


